


















专利名称(译) 顶部发光OLED器件及其制造方法，显示器件

公开(公告)号 US20180166648A1 公开(公告)日 2018-06-14

申请号 US15/102492 申请日 2015-10-20

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 DAI QING
LIU ZE

发明人 DAI, QING
LIU, ZE

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 H01L51/00 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5209 H01L51/5218 H01L51/56 H01L51/001 H01L27/3246 H01L27/3258 H01L2251/5315 
H01L2227/323 H01L51/5203 H01L51/5225

优先权 201410569281.2 2014-10-22 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

顶部发射OLED器件包括：衬底;设置在基板上的第一电极;设置在第一电
极上的有机层;以及设置在有机层上的第二电极，有机层发射的光通过该
第二电极离开OLED器件;其中所述第一电极包括朝向所述衬底凹陷的弯
曲结构。顶发射OLED器件可以减小顶发射OLED器件的视角依赖性，从
而可以防止出射光的色差，OLED器件的视角变窄和侧向漏光发生。
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